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YDISPOSICION DE CIRCUITO PARA LIMITAR OSCILACION&S DE SuNALES
ELEC TRICAS"Y

La presente invéncién se reflere a disponsiclones de

circuito para limitar las oscilaciones de sefiales eléctrices,

por ejemplo para ser usadas en receptores de modulaciAn de fre-
cuencia (ondas ultra cortas). La invenciédn se basa en el princi-
plo del limitador dindmico, en que la combirecién serie de un
rectificador y una combinacién paralela de capecitor-resistor
que transmite la frecuencia de modulaciédn estéd conectadas en pa-
ralelo con un circuito resonante paralele. un particular cuando
esta disposicién de circuito estéd diseriada para corrientes inten~

gas, y tensiones bajas, el capacitor deberis tener un valor ele-
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La presente invencisdn tiene por objeto reducir el va-

vado.

lor del capacitor y tiene la caracteristica que las nscilaciones
son sunministradas a un circuito resonante paralelo que esté co-
nectado en paralelo con el paso emisor-cnlector de un transistor,
preferentemente un transistor simétrice, y comprende une derive-
cidn central que estd conectada a la bese del transistnr a través
de una combinecidn paralela resistor-capacitor que os atravesada
por las frecuencias de modulacidn.

A Tin de que la invencidn pueda ser fédcilmente llevada
a la préctice, a onntinuaoién se descriviréd detalladamente un
ejemplo con refereicias al dibujo acompaiiado.

Las oscilacionvs que ienen ser limitadas son suninis-
tredes al circuito resenante paralelo 1. «n paralelo con ¢ste cir-
cuito 1 estd c-nectado el paun enmisor-colector de un transistor
2, particularmente un transistor simétricn. Lo expresidén "transis-
tor simétrico® debe ser entondida como significends que las ca-
racteristicas del transistor permenecerian sin cambing despuds
de un intercambio de los electrodes emisores y los electrodos co-
lectores. ©l circuito 1 comprende une derivocién central 3 que
estd conectada a la base del transistor 2 a travéds de la combina-
clén paralele del resictor 4 y un capacitor 5. La constante de
tiempo de la combinacién paralela resistor-capaciter es szl nue
las frecusncies de mofulacidn son transmitidas por cvstz crmbina-
cidn paralela.

La disposicién de circulito funciona de la maicra si-
guient a.

Una tensidn que corresponde aproximalemente al prome-
dio de la amplitud de =sefial es producida sodre el filtre 4, 5.

Cuandn le amplitud de la tensidn producide sobre el rircuite 1



tiende & aumentar rédpilamente, la tensidn sobre el filtro 4,5 es
incapaz de sesulr este rdpide numento de fensidn. Por ls tanto,
durante la cresta positiva de la +unsidn de sefinl el eleuctrodo
superior del transistor 2, y durante la cresto ne ativa de la ton~
siAn de ssilal, el electrodo inferio? del transistor 2 son h:ochos
positivos con respecto & la uase. Los electrndns infurinr vy supe-
rior respectivamente son entonces intensamente polarizados en sen-—
tide negativo debidn a la tensidn producida sobre el filtro 4,5

de modo que una corriente intensa pasa a travéd:s del transistor g

y tiende a amortiguer las fluctueciones de tensidn., La calidad
del circuito resonante 1, si no esté conzctade el transistor 2, ?
deverle ser tan elevada como sea posible a fin de que el efecto
limitedor fuera méximo. La corriente de aasortiguamients cxcede la
corrienﬁé de baja frecuencia suministrade al cespecitor & por el
factor de amplificacidn de corriente base-colectar. wsto permite
dar al capecitor 5 un valor michns més bajo que el perinisible

can el linitador dindmicr usual.

4]

i fuera necesario, el transistor 2 puede ser conec-—
+ado en paralelo con una parte del circuitn 1, como se nuestra
en el dibujo, en cuyn caso, naturalmente la derivacién central
Aeheria ser provista equidistante entre les conexiones al umi-
sor v a8l cnlector del transistor 2.

ksta solicitud que corresponde e la presentads en Ale-
mania, el 7 de mero de 1.958, bajo el ndmero 14.531 VIIIa/2la®
ge acoge & los beneficios del articulo 51 del visente ustauto

sabre Propiedad Industriel.
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- NOTA -

Los puntos de invencién propia y nueve que se presen-
ten para que ssan objeto de Patente de Invencién en uspasia por
VEINT ¥ afios, son los siguientes:

1%,- Disosicién de circuito para limitar oscilacio-
nes de sefiales e¢léctricas, caracterizada por el hecho de¢ que las
oscilacinnes son suminlistradas a un circuito resonante paralelo
con el que estéd conecteade en paralelo el paso emisor—-colsctor
de un transistor, preferentemente un trensistor simétrico, y que
comprende une derivacién centrel que csté conectada a la base
del transistor & trevés de una combinacidén paralela resistor-
capacitor que deja pasar las frecuencias de modulecidn.

22,- Disposicidn de circuito para limitar oscilacio-
nes de seﬁalés eldotricas, substancialmente tal como se ha deg-~
erito con referencis al dibujo acompafiedo.

32,~ Disposicién de circuito para limitar oscilacio-
nes de seﬁalés eléctficas.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede
representado en el dibujo que se acompafia y éon los fines que se
han especificeodo.

2gta Memoria eonnsta de-cuatro hojas escrites & mdqui-
na por una sole de sus caras,

Madrid.
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